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Estagios e Bolsas

SUB-REITORIA DE GRADUACAO

EDITAL DO CONCURSO DE SELECAO DE MONITORIA
A Diregio da Faculdade de Engenharia da UERJ faz saber ao corpo discente pelo
presente Edital que, no periodo de 10/4/2021 até as 12h de 16/04/2021, estardo abertas as
inscrigdes para o concurso de selegdo de monitor para a seguinte disciplina: Eletronica I do
Departamento de Engenharia Eletronica e Telecomunicacoes.

INSCRICAO
Poderdo inscrever-se os alunos matriculados no curso de Engenharia Elétrica
(qualquer énfase) da UERJ ¢ que atendam aos seguintes requisitos:
a) Estarem aprovados na disciplina objeto do concurso;
b) Nio terem sofrido san¢do disciplinar de suspensao ha menos de 1 (um) ano;
¢) Nio serd permitia a acumulagdo de bolsa/estagio (Deliberagdo CSEP 047/95), com
excegio dos casos de bolsa permanéncia, conforme descrigio AE-20/ REITORIA/2015.

As inscrigoes deverao ser realizadas através formuldrio:

https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSc772K20hWUxOucA7F Ix2K7Q76P
Q9WPgbADKhhyNM 4ANHfeg/viewform?usp=sf link

SELECAO

a) O processo de selegdo sera realizado no dia 19/04/2021, as 10h, de forma virtual, no link
divulgado posteriormente no e-mail informado na inscrigio.

b) Processo de selegdo para preenchimento de 1 (uma) vaga;

c¢) Tipo de avaliagiio: prova, coeficiente de rendimento — CR ¢ curriculo;

d) Programa: Circuitos eletronicos: componentes e modelos; Condugio nos
semicondutores; Distribuigdo e fluxo de portadores de carga em semicondutores; Jungédo
PN; Modelos de diodos; Retificagdo e filtragem; Diodo zener e estabilidade de
tensdo; Transistores de jungdo bipolares (analise dc); Transistores de efeito de campo
(analise dc).

¢) Bibliografia:

BOYLESTAD, R, NASHELSKY, L. Dispas‘itivos Eletrénicos e Teoria de Circuitos,
1laed, Prentice-HalI do Brasil.

SEDRA, A.S..SMITH, K.C, Mtcroeletromca 5a ed, Saunders College Publishing,
2007.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2021.
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